E11211

Przewdd taczeniowy
VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

Artykut niedostepny w sprzedazy — wpis archiwalny
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Aplikacja

Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki poztacane
Bezsilikonowy tak

Dane elektryczne
Napiecie zasilania \Y] <60AC/<75DC
Klasa ochrony 1

Maks. catkowity prad [A]

obciazenia 3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Materiat PUR
Odlewany materiat obudowy PUR
Materiat nakretki mosigdz, niklowany

Sztuk w opakowaniu 1 szt.
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Potaczenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiat obudowy: PUR; Nakretka: mosiadz, niklowany; Styki: poztacane; Moment
dokrecajacy: 0,7...0,9 Nm
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Potaczenie elektryczne

Przewod: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, @ 4,4 mm; 4 x 0,25 mm? (32 x @ 0,1 mm)

Podtaczenie
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Potaczenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiat obudowy: PUR; Nakretka: mosiadz, niklowany; Styki: poztacane; Moment
dokrecajacy: 0,6...0,7 Nm
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